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【測驗說明】 

1. 本測驗共 30 題，每題 3.33 分，總計 100 分。 

2. 答案卡請確實填寫科別、學號、姓名，並畫記正確學號。 

一、選擇題：(每題 3.33 分，共 100 分) 

B 1. 如下圖所示之 V1(t)為週期性電壓波形，若

，T1 = 3 s，T2 = 2 s，下列何者有誤？ 

 

(A)v1(t)工作週期（duty cycle）為 60%  (B)v1(t)

有效值為 12V  (C)v1(t)平均值為 12V  (D)v1(t)

為直流信號 

D 2. 下列敘述何者不正確？ 

(A)Si 及 Ge 皆為本質半導體  (B)將磷（P）或

砷（As）加入一本質半導體可以將此半導體變

為 N型外質半導體  (C)P型半導體中之多數載

子為電洞  (D)在摻入雜質元素硼（B）的半導

體中，因硼提供自由電子，所以稱為施體

（donor） 

C 3. 如下圖所示，已知二極體皆具理想特性，且

，若於負載電阻 兩端

並接一濾波電容器，則輸出直流電壓約為 

 

 

 

 

 

(A)15V  (B)30V  (C)   (D)  

B 4. 如下圖所示電路，若 ，則稽納二極體

的消耗功率為多少？（不考慮稽納二極體的電

阻） 

 

(A)240mW  (B)360mW   

(C)480mW  (D)600mW 

A 5. 如下圖所示電路，若 VBE=0.6V，電阻 R1為多

少？ 

 

(A)30kΩ  (B)33kΩ  (C)36kΩ  (D)39kΩ 

C 6. 如下圖電路，若 rπ=1kΩ，則下列敘述何者正確？ 

 

(A)   (B)    

(C)      (D)  

A 7. 如下圖所示電路，假設經由小信號分析後得知

Z1 = 2MΩ，則其電流增益 為多少？ 

 

(A)800  (B)1200  (C)3200  (D)4800 

B 8. 下列有關 MOSFET 之敘述，何者錯誤？ 

(A)MOSFET 之閘極與源極間的直流電阻接近

無窮大  (B)P 通道增強型 MOSFET 與 N 通道

空乏型 MOSFET 的特性完全相同  

(C)MOSFET 之閘極與通道間一般是隔著二氧

化矽（SiO2）  (D)空乏型在製造上比增強型多

了實質的通道 
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D 9. 如下圖所示之 N 通道空乏型 MOSFET 電路，已

知 ， ，則 為 

 

(A)24V  (B)19.5V  (C)13.5V  (D)10.5V 

D 10. 如下圖所示為增強型 MOSFET 共源極放大電

路， 為 FET 導通的臨限電壓，若 不計，則

小信號電壓增益 為多少？ 

 

(A)–5  (B)–6.75  (C)–7.5  (D)–9 

A 11. 如下圖所示電路，若 RG1=5MΩ、RG2=4MΩ、

、 、 及

，若 MOSFET 之參數

、 ，試

求電路 為多少？ 

 

(A)3V  (B)4V  (C)5V  (D)6V 

B 12. 如下圖所示電路，輸出 Y(A, B)=？ 

 

(A)   (B)AB  (C)  (D)A+B 

D 13. 下列有關理想運算放大器的敘述，何者錯誤？ 

(A)輸入阻抗無窮大  (B)頻寬無窮大  (C)輸出

阻抗為零  (D)CMRR 值為零 

B 14. 一運算放大器之轉動率 SR = 0.314V/μs，若此運

算放大器之輸出電壓峰對峰值為 10V，則此運

算放大器在輸出不允許失真的狀況下，輸入所

能允許正弦波之最高頻率約為 

(A)5kHz  (B)10kHz  (C)15kHz  (D)20kHz 

D 15. 如下圖所示之理想運算放大器電路，求電壓增

益 值為何？ 

 

(A)5  (B)7  (C)9  (D)11 

A 16. 如下圖所示之理想運算放大器電路，其輸出電

壓 為多少？ 

 

(A)–6V  (B)–7.5V  (C)–8V  (D)–9V 
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D 17. 如下圖所示電路，若 R1 = R2 = 5kΩ 及

，若 OPA 為理想放大器，且其正、

負飽和輸出電壓為±10V，則 應為 

 

(A)+16V  (B)–16V  (C)+10V  (D)–10V 

A 18. 如下圖所示電路，若 R1 = R3 = 10kΩ、R2 = 5kΩ

及 ，假設 OPA 為理想放大器，則輸

出電壓 為 

 

(A)2V  (B)–2V  (C)4V  (D)0V 

B 19. 如下圖所示為理想 OPA，若 V1 = 20mV 及 V2 = 

10mV，則 之大小為何？ 

 

(A)0.1V  (B)0.14V  (C)0.27V  (D)0.3V 

C 20. 如下圖所示電路，其中電容 C = 0.2μF 及電阻 R 

= 1MΩ，若輸入電壓 為每秒改變 12V 的斜

波電壓，則輸出電壓 在 t = 2s 時的大小為

（假設初始的電容器電壓為零） 

 

(A)12V  (B)1.4V  (C)–2.4V  (D)–1.8V 

 

C 21. 如下圖所示電路，其中電容 C = 1μF 及電阻 R = 

100kΩ，若輸入電壓 ，則輸出電壓

在 t = 2s 時的大小為（假設初始的電容器

電壓為零） 

 

(A)2V  (B)0.1V  (C)–2V  (D)–10V 

D 22. 如下圖所示電路，其輸出端之工作週期為多

少？ 

 

(A)25%  (B)33.3%  (C)50%  (D)66.7% 

D 23. 如下圖所示電路為哈特萊（Hartley）振盪器，

則 

 

(A)X1、X2為電容器，X3為電感器  (B)X2、X3

為電容器，X1為電感器  (C)X1、X2為電感器，

X3為電容器  (D)X2、X3為電感器，X1為電容器 

B 24. 如下圖所示電路為 RC 相移振盪器，設運算放大

器具理想特性，若 R = 650Ω，C = 0.01μF，則輸

出 的振盪頻率約為多少？（ ） 

 

(A)5kHz  (B)10kHz  (C)15kHz  (D)20kHz 
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A 25. 如下圖所示電路，若 R1 = R2 = 10kΩ，C1 = C2 = 

C，今欲使 f = 10 kHz，則電容 C 約為多少？ 

 

(A)1.6nF  (B)16nF  (C)0.53μF  (D)1.64μF 

C 26. 下列有關石英晶體振盪器的敘述，何者錯誤？ 

(A)石英晶體振盪器的頻率最為穩定  (B)石英

晶體是一種壓電材料  (C)石英晶體愈薄振動

頻率愈低  (D)石英晶體振盪器一般用在高頻

電路 

C 27. 如下圖所示為一施密特觸發電路，試求其遲滯

電壓 為多少？ 

 

(A)3.7V  (B)3V  (C)2V  (D)1V 

A 28. 如下圖所示振盪電路，假如輸出電壓 的最大

值為±12V，且 R1 = 10kΩ，R2 = 10kΩ，則跨於

電容器 C 兩端電壓的範圍及波形為何？ 

 

(A)–6V~6V，鋸齒波  (B)3V~6V，脈波  

(C)–4V~4V，方波    (D)–6V~6V，正弦波 

 

 

 

 

 

 

C 29. 如下圖所示電路，若 R1 = 10kΩ，R2 = 30kΩ，而

OPA 其輸出飽和電壓為±12V，R = 2kΩ，C = 

0.22μF， 之振盪頻率約為 

 

(A)1.1kHz  (B)1.5kHz  (C)1.7kHz  (D)2.3kHz 

C 30. 如下圖所示電路，若 、

、 、 ，則此電

路的功能為 

 

(A)低通濾波器  (B)高通濾波器   

(C)帶通濾波器  (D)無信號輸出 
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